All Cnn type

X7R multi-layer ceramic

co1 - co3 1uF 10V 0805
co4 - Co0S Oul 10V 0805
C06 : 1uF 10V 0805
Co7 - C08 : Oul 10V 0805
C09 - C10 : 1uF 10V 0805
C11 : Oul 10V 0805
Cle 1uF 10U 0805
C13 1SnF 630V 1206
Ci4 1uF 10V 0805

Cl6 - Ci7 :

RO1
Optional: C15

4,7uF 6U3 1206
Zero-0Ohm Res. 0805

Yu? 6U3 1206
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